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(54) QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐIISOBUTYLEN SỬ DỤNG PHẦN CẤT HỖN HỢP C4 
LÀM NGUYÊN LIỆU THÔ

(57)  Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất điisobutylen có độ tinh khiết cao với khả năng 
lựa chọn phản ứng cao trong đó phần cất hỗn hợp C4 được tiếp xúc với chất xúc tác 
polyme hóa để tiến hành polyme hóa isobuten ở một giai đoạn. Sáng chế đề cập đến quy 
trình sản xuất điisobutylen bằng cách cho phần cất hỗn hợp C4 dưới dạng nguyên liệu thô 
tiếp xúc với chất xúc tác axit rắn, quy trình này bao gồm các bước (a) polyme hóa 
isobuten; (b) tiến hành chưng cất các sản phẩm phản ứng thu được để tách phần cất chưa 
được phản ứng C4 và phần cất oligome bao gồm phần cất C8 được sản xuất ra khỏi nhau; 
và (c) tinh chế điisobutylen từ phần cất C8 bằng cách chưng cất, trong đó sự biến đổi của 
isobuten có trong phần cất hỗn hợp C4 khi thực hiện bước (a) được điều chỉnh tới phạm vi 
từ 60 đến 95%.
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